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Objetivo

e Revisar definicoes basicas da eletricidade e
apresentar as aproximacoes do diodo.

Revisao Rapida |2]

Lei de Ohm (Resisténcia, tensao e corrente):

e R =~ entao

‘V—R*Z, ou
- _V

°1 = L.

Poténcia elétrica:

o P =V x1, entao
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Outras equacoes:
A partir das equacoes anteriores:

e Substituindo-se ¢ = % em R = % tem-se R = 5 = V?Q, ou
vV
P="¢V=+vPxR,
P
o Substituindo-se V. =~%em R = V tem-se R =+ = g,
ou P=Rxi’ci= %.

Resumindo equacoes para a resisténcia:
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Resumindo equacoes para a tensao:

oV = Rx*u;
oV =vVPxR
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Resumindo equacoes para a corrente:
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o P =V xu;
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o P = R xi?

Lei de Kirchhoff para as correntes:
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Lei de Kirchhoff para as tensoes:

® Zkzlvk — (.

Para circuitos com diodo diretamente polarizado:

® VS;%VD, ou
o ="' para diodo de Silicio (Si), o
°oj =15 }%3‘/, para diodo de Germanio (Ge).

Para circuitos com diodo inversamente polarizado:

Vs = Vp, ou seja

‘7; VSRVD — VSRVS — VU __ OA

OBS: Independente do material do diodo (Si ou Ge),

quando inversamente polarizado, a corrente no circuito
sera sempre OA.

Para o calculo de poténcia dissipada:
® No diodo: Pp = Vp % i;
® Na carga: P, = Vg, * 1.

OBS: Deve-se considerar a queda de tensao do diodo V)
de acordo com o material do mesmo (Si ou Ge).

e [} — resisténcia;

e/ — tensao;

® 7 — corrente;

e P — potencia;

e V¢ — tensao da fonte;

* 'p — queda de tensao do diodo;

* V'rp, — queda de tensao na carga;

o V,+ — tensao na saida (equivalente a tensao na
carga);

e R; — resisténcia da carga;

e Pp — poténcia dissipada no diodo;
* Pr, — poténcia dissipada na carga;
e 51 — Silicio;

e (Ge — Germanio.
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Figure 1:Tabela resumo sobre as aproximacoes do diodo

Fonte: [1]
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